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Les particules sont générées par PECVD dans uneadg radiofréequence (13,56 MHz)
basse pression (120 Pa) dans le mélangeNGHontenant 90% d’azote [1]. Les particules se
chargent négativement en piégeant les électronplaima. Le piégeage va entrainer des
modifications électriques et optiques du plasmall2s modifications sont mises en évidence
avec une analyse par Spectroscopie Optique d’Eonissu plasma et avec les évolutions
temporelles des caractéristiques électriques deéétdnarge. Le but de cette étude est de
montrer l'influence de la croissance et de la présedes particules sur la température
électronique. Pour cela, une faible quantité d’am geutre qui ne participe pas a la croissance
des particules, I'argon, est ajouté au mélange-BH Les variations des raies d’argon vont
permettre d’obtenir des indications concernanat'@ectronique du plasma. La température
électronique est calculée a partir des intensitss rdies d’argon. Les évolutions des raies
d’argon et de la température électronique sontétaes avec la croissance des particules et
leur comportement dans la décharge. Les partigdadrées dans le plasma sont recueillies et
caractérisées par Microscopie Electronique a Bgkwya
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